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~suma, cuya corriente secundaria es rectificada y alimenta<

' res complementarios uno del otro. .

., corriente de averia, se carga un condensador al presentar-

‘rriente de averia, en el que el circulto;blestable estd -

i La base de uno de los transistores estd unlda en cada cas

: con el colector del otro tran81stor, y entre las dos bases

~da en el condensador es puesta bruscamente a la disposi—-

estas condiclones de manera 1nsatisfactor1a.

}f_
-+ formado por dos transistores que’ se complementan entre s:f.r

El invento se refiere a un disyuntor contra co-

rriente de averia con un transformador de ‘intensidad de

A g“‘

da a un condensador de acumulacién, v ‘con un ‘reld de dis-

‘-a

paro que estd conectado al condensador de acumulacion a -

través de un circuito biestable formado or dos transisto-

En wno de estos dlsyuntores protectores contra

Y

XY

se una corriente de averia. Cuando* a ten31on del conden-

; i

sador he alcanzado un valor determinado,ébascula el circui

to bistable, de alta resistencia en estado de reposo, pa-

sando al estado de haja resistencia, y 1a energia acunula-

cidn de un relé de disparo. :
Del circuito biestable se exlge macho. Por un
lado, la tensidén de reaccidén ha de ser en extremo estable
8 1ndepend1ente de la temperatura.  Por otro lado, se exi+
ge que el circuito biestable sea dé una resisten01a muy -
alta cuando no ha respondido, con obaeto de que la escasa;
energia suministrada por el transformadog de intensidad de
suma sea almacenada efectivamente en el'éondensador, ¥ no
sea disipada en el circuito biestable. -ios disyuntores

contra corriente de averia conocldos, unlcamente cumplen

En especlal es conocido un- dlsyuntor contra co-
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. blestable se eleva fuertemente poco antes de alcanzar el
' mulada se transforma en calor, perdiéndose para el relé

racteristica de disrupcidén del diodo Zeﬁ%r, es insatisfac

" toria la estabilidad del punto de bascui%cién del circui-

. conforme al invento, por el hecho de que:el trayecto co-
" lector-emisor de uno de los dos transistores complementa-

" rios entre si estd montado en paralelo c¢on uno o varios

~dibujo.

- mador de intensidad de suma, por cuyos arrollamientos pri

" sador de acumilacién 8 estéd conectado en ‘paralelo un montg
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estd conectado un diodo Zener. Como consecuencla de 1a’
lent{sime caracteristica dlsruptlva del‘ﬁiodo Zener, re-}

sulta gque la corriente que fluye

gtravés del circuito -

punto de basculacidén, de modo que parte“de la energia acu:

de disparo. Aparte de ésto, y debido a;}a lentisima ca-

to biestable. $

Los inconvenientes de los disyuntores protecto-

res contra corrientes de averia conocidos son orillados,

diodos de base-emlsor conectados en serie, hechos funcio-

nar en sentldo de blogueo, de otros transistores construi:

dos por el procedimiento planar de sillcio.
A continuacidn se explica con mds detalle un e-

jemplo de realizacidn del invento a base:de la figura del

En la figura del dibujo significa 1 un transfor

marios 2 fluyen corrientes de los conduc%ores 3 de una red
de corriente alterna, y cuyo arrollamiento secundarlo 4

estd conectado a un condensador de acumulacion 8 a traves
de un circuito rectificador y doblador de tensidén consti-
tuido por diodos 5, 6 ¥y un condensador 7., Con el conden-,

je en serie consistente en un relé de dlsparo 9 y wn cir-
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cuito biestable 10.

El circuito biestable 10- poseeﬁbornes de conexidn
11 y 12. El borne de conexidén 11 esta unldo con. el emisop

de un transistor pnp 13, y el borne’ de conexién 12, con el

i

enisor de un transistor npn 14. La basQ?de uno de los --

" transistores 13 8 14, esta conectada al colector del otro

5:

transistor .14 & 13, respectlvamente.- Con el trayecto emi-

sor-base del transistor 13 & 14, esta_copeotada en serie
una resistencia 15 § 16, respectivémehféf»

10 : El-.trayecto colector-emisor’déZund de los dos
'transistores 13514, en la figura del dibugo se. trata del
transistor ‘14 - estd conectado en paralelo con el montaje

;en serie de dos diodos de base-emisor, hechos funcionar
ien sentido de bloquec, de transistores de silicio 17,18 -

) lSu”T“h:construidos por el procedimiento Planar.

L La disposicidn de clrcuito'desgrita trabaja de

la manera siguiente:

‘{.

Al presentarse una corriente de averia es indu~
cida una tensidén en el arrollamiento secundarlo 4 del trans
20 .+ [ formador de intensidad de suma 1. Con ello se carga el —
, .+. . condensador de acu,ulacidn 8, Cuando la tensién es pequer
o fia en el condensador de acumulacidn- 8 fluye a través del

iCerultO bilestable y del arrollamiento de excitacidén del

. relé de disparo 9 tan sélo una corriente pequeﬁa, que vie+
25i':<‘;ne determinada prlncipalmente por la corriente de blogueo
de los diodos de base-emisor de los transistores de sili~

'010 17,18, En cuanto la tensidn en el condensador de acu+
mulacion 8 alcanza la suma de las ten51ones de encendido
de los transistores de silico 17 y 18, asciende pronuncia-

3C . damente la corriente que fluye a traves:dg ellos, el tran-
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sistor 13 se convierte en conductor, y 93*01rcu1to biestai )

ble bascula al estado conductor, . de modoigue la energia a

¥ .
macenada en el condensador de aeumulacionp8‘queda de golp I
a la disposicién del relé de desconexionas.i )
5 La caracteristica de. corrienteftension del diodo

de base-emisor hecho funcionar en sentido de bloqueo de wr

(]

transistor de silicio construido por el procedlmiento pla-

-nar, posee en la zona de encendido un cogo muy pronuncia-~

do. En estado no reaccionado es por ello my alta la re-

10 sistencia del circuito biestable descrit%i La tensidn de

respuesta del mismo es en extremo estable e independiente<

mente de la temperatura, debido a que la tension de cebadd

’ l

de los transistores de 3111010 17,18 esta deflnlda exacta-

_mente, de modo que las variaciones de los parémetros de -

15. -+ 1las restantes piezas constructivas no pueden influir apenas
; ;- en el valor de la tensidn de respuesta del circuito biesta-

] ble. _A : 7‘1

C ' Con el trayecto base-~emisor del tran31stor 14 eg-

t4 conectado ventajosamente en paralelo un condensador 19,

20 que impide la basculacidn regenerativa del circuito bies-7
' -~ .table 10 en caso de corrientes de averia grandes, antes de

haberse alcanzado su umbrel estdtico de respuesta.
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» son los siguientes:

REIVINDICACIONES = & g

=+
Los puntos que como caracteristiqa de novedad

se presentan para que sean objeto de la. presente solici~
tud de Modelo de Utilidad en Espafia, por VEINTE aﬁos,f
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l.~ Aparato disyuntor autbmétiéo de proteccidn !

i

- contra corrientes de averia con un transfbrmador de inten-

. sidad de suma, cuya corriente secundariafes rectificada y.

alimentada a un condensador de acumulacién, ¥y con un rele,

; transistores complementarios uno del otro,'caracterizado

.de disparo que estd conectado al condensador de acumula- g

d" H

cidn a través de un circuito blesﬁable_ﬁprmado por dos -

porque el trayecto colector-emisor de uno de los dos tran-
sistores complementarios, estd conectadoﬂen paralelo con
uno o varios diodos de base-emisor montados en serie, he-
chos funcionar en sentido de b10queo,_deﬁotros transisto-

res de silicio construidos por el procedimiento planar.

2.~ Aparato disyuntor de acuerdo con la reivin-/

|
dicacidén 1, ceracterizado porque un condensador esta conec-

"tado en paralelo con el trayecto base-emlsor de uno de log

- dos transistores complementarios.

'contra corrientes de averia.

3.~ Aparato disyuntor autométlco de proteccidn
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Tal y como se ha descrito en 1; Memoria quéfanjgb"w
cede, representado en el dibujo que. se acompaiiea y para loé
fines que se han especificado.. ' i

La presente Memoria cqnsta de'%iete hojas escri;

tas a mdquina por una sola de sus caras.} o i
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